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Приложение
к протоколу заседания Конкурсной  

комиссии Роснауки №  6

от 15-16 марта 2007 г. № 9
Лот 2. 2007-3-1.3-07-02. Отработка научных основ технологии получения наноматериалов для высокоэффективных детекторов излучения в области 0.2-4000 микрон (мероприятие 1.3 Программы).

	№п/п
	Регистрационный номер заявки
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Условия исполнения государственного контракта



	1. 
	
	
	Заявленная тема
	Срок выполнения работ
	Бюджетное финансирование (млн. руб.) 2007 г.
	Объем средств из внебюджетных источников (млн. руб.) 2007 г.
	Бюджетное финансирование (млн. рублей) 2008 г.
	Объем средств из внебюджетных источников (млн. рублей) 2008 г.

	1. 
	2007-3-1.3-07-02-077 
	Институт радиотехники и электроники Российской академии наук 
Соисполнители: Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В.Скобельцына Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова 
	Отработка научных основ технологии получения высокоэффективных детекторов излучения в субтерагерцовой и терагерцовой областях частот на основе туннельных наноструктур. 
	2007-2008 гг.
	5 
	1,35 
	5 
	1,35 

	2. 
	2007-3-1.3-07-02-001 
	Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук
Соисполнитель: ГОУ ВПО «Томский Государственный университет» 
	Полупроводниковые наноструктурированные материалы на основе кремния для оптоэлектроники. 
	2007-2008 гг.
	5 
	1,35 
	5 
	1,35 

	3. 
	2007-3-1.3-07-02-023 
	Институт физики твердого тела Российской академии наук 
Соисполнитель: Институт радиотехники и электроники Российской академии наук (ИРЭ РАН)
	Создание технологии получения наноматериалов для высокоэффективных полупроводниковых детекторов-спектрометров электромагнитного излучения, работающих в интервале длин волн 400 - 4000 микрон на основе плазмонного механизма фотоотклика. 
	2007-2008 гг.
	5 
	1,35 
	5 
	1,35 

	4. 
	2007-3-1.3-07-02-067 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет» 
Соисполнители:  Закрытое акционерное общество "Компэлст"; Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
	Создание технологии получения планарных наноструктур на основе ультратонких металлических пленок для высокоэффективного детектирования электромагнитного излучения терагерцового диапазона
	2007-2008 гг.
	5 
	2,97 
	5 
	1,68 

	5. 
	2007-3-1.3-07-02-078 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) 
Соисполнители: Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН
	Исследование технологии получения нанослойных полупроводниковых приборно-ориентированных гетероструктур для создания сверхбыстродействующих фотодетекторов в ближнем и среднем ИК-диапазонах 
	2007-2008 гг.
	4 
	1,2 
	5 
	1,4 

	6. 
	2007-3-1.3-07-02-022 
	Открытое акционерное общество "Элпа"

Соисполнители: ГОУ ВПО Российский химический технологический  университет им. Д.И. Менделеева, Институт кристаллографии им. А.В Шубникова РАН.
	Отработка научных основ технологии новых высокоэффективных наноструктурирован-ных поликристаллических пироэлектриков широкого применения 
	2007-2008 гг.
	5 
	1,4 
	4,5 
	1,2 

	7. 
	2007-3-1.3-07-02-002 
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова"
	Разработка основ технологии наноматериалов для быстродействующих сцинтилляторов. 
	2007-2008 гг.
	5 
	1,1 
	5 
	1,6 


